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摘要(译)

在玻璃基板上，形成栅极总线，数据总线和TFT。然后，在基板上，形
成覆盖栅极总线，数据总线和TFT的绝缘膜，并在其上进一步形成正型
光致抗蚀剂膜。接下来，通过曝光和显影工艺，对每个像素分割抗蚀剂
膜并进行紫外线照射以仅硬化其表面层。然后，对抗蚀剂膜进行热处
理，在其上形成均匀图案的皱纹状表面粗糙度，这取决于抗蚀剂膜的尺
寸。随后，在抗蚀剂膜上形成反射电极。形成反射电极以与栅极总线，
数据总线和TFT重叠，并且相邻反射电极之间的区域用作光透射区域。
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